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摘要：提出一种新颖的分数阶记忆性神经突触加权电路。与以往大多数整数阶神经突触加

权电路不同，该分数阶记忆性神经突触加权电路具有许多重要优点。由于忆阻的概念已从

经典的整数阶忆阻推广到分数阶忆阻（分忆抗），分忆抗能否实现分数阶记忆性突触成为

一个具有挑战性的理论问题。本文研究利用脉冲分忆抗桥电路实现的分数阶记忆性神经突

触加权电路的特点。首先，利用基于脉冲的分忆抗桥电路设计分数阶记忆性神经突触加权

电路结构。其次，从数学上证明分数阶记忆性神经突触加权电路的分数阶学习能力。最

后，通过实验研究分数阶记忆性神经突触加权电路的电特性。分数阶记忆性神经突触加权

电路在解释学习和记忆基础的细胞机制方面具有很强的能力，优于传统的整数阶神经突触

加权电路，是该电路的主要优势。 
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